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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей впливу на люмінесцентні характеристики
мікроструктурних перетворень, обумовлених дифузійними процесами домішок, а також процесами, що
впливають на формування випромінюючих центрів і їх оточення внаслідок термічного відпалу та зовнішніх
впливів у низькорозмірних ZnS, CdSe. На основі аналізу люмінесцентних характеристик досліджено процеси
дифузії Ga в порошкоподібному ZnS при низькотемпературному легуванні з урахуванням впливу зовнішніх
факторів. Запропоновано робочі моделі процесів дифузії Ga в ZnS при низькотемпературному легуванні ZnS
металічним галієм та дії зовнішніх факторів. Показано взаємозв'язок зміни люмінесцентних характеристик і
дифузійних процесів Mn в ZnS, що протікають в матеріалі на посттехнологічному етапі. З'ясовано, що
дифузія Mn в ZnS реалізується декількома каналами - швидкого і повільного протікання дифузії.
Встановлено, що обробка енергетично слабкими магнітними полями люмінофорів на основі ZnS:Mn
призводить до перерозподілу ефективності між каналами збудження Mn2+ в порошкових люмінофорах
ZnS:Mn. Встановлено перерозподіл інтенсивності смуг люмінесценції в квантових точках CdSe під дією



електричного поля, який обумовлений перекачкою фотозбуджених носіїв заряду з квантової ями на
дефектно-поверхневі стани в наночастинці CdSe.

2. The thesis is devoted to the study of influence of microstructure changes caused by diffusion processes of
impurities on the luminescent characteristics, as well as the processes that affect the formation of radiating
centers and their environment due to thermal annealing and external influences in low dimensional ZnS, CdSe.
Based on the analysis of luminescent characteristics the processes of Ga diffusion in the ZnS powder at the low-
temperature doping were investigated, taking into account the influence of external factors. A working models of
Ga diffusion processes in ZnS have been proposed at low-temperature doping of ZnS by metallic gallium under the
influence of external factors. The relationship between changes of luminescent characteristics and processes of
Mn diffusion in ZnS occurring in the material on post-technological stage have been shown. It was found that the
diffusion of Mn in ZnS carried out in several ways - fast and slow diffusion flow. It was established that the
treatment of luminophores based on ZnS:Mn by weak magnetic field leads to a redistribution of effectiveness
between excitation channels of Mn2+ in powder ZnS:Mn luminophores. Redistribution of intensity of the
luminescence bands under the influence of an electric field due to transfer of photoexcited charge carriers from
the quantum well onto the surface defects in the CdSe nanoparticles was found.
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